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Uklady, K UCY 75451N .1 UCY 75452 sq podwéjnymi dwuwe j-

Sciowymi ukladami podredniczgcymi /interface_/ przegna~ - -
¢zonymi do ogélnego zastosowania, Uklady skiadajq si¢ o: Podwojny dwuwejsciowy
- dwéch bramek NAND /ukad UCY 75451N/, N : oo uktad poéredniczacy

- dwéoh bramek AND /uklad UCY 75452N/,

- dwéch tranzystoréw sredniej mocy,

Uklad UCY 75451N realizuje funkcje typv: AND; natomlast Obudo_wa CE 84
UCY 75452N realizuje funkcje typu NAND.
Uce o iy } Uce
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T | ORAREgD
B GND © GND
75451 , 75452
Schemat wewngtrzny i ukted wyptowadzen

Parametry dopuszczalne

Oznaczenie ' 5Cnazwa Jedn. ___Wartos6

: : min max

Use , Napigoie »zasila.n'iav - _ N v ‘ =Ty
Uy : Maksymalne ’ngpiq.q;e vejécioie v 3 4 545

-I4 Prqd yevjéoriowy’ | ; mA Wy _ 12

I, Prad wyjéeiomy 7 A | ] 300

U, || Terlecle wyjsoiowe vl 30

t Temperatura otoozenia w ozaéié» o ’ .o, c

amsbh 'pr‘acy\ " ’. OLOC ‘ o ‘ o 470

tstg Temperatura 'pr_zjechov'lywania“ | ‘ | °% | -ss 1 +1 é5



http://www.dzsc.com/ic/sell_search.html?keyword=UCY75451
http://www.jdbpcb.com/J/
http://pdf.dzsc.com/

Parametry charakterystyczne dla ukltadu UCY 75451N

S:g:;e Nazwa Jedn. Wartosé Warunki pomiaru
win max Uwagi
Yoo Napigcie zasilania v 4,75 | 5,25
I Pred zasilania w sta- Unn=5,2 s =
CCL nievniskim na wyjdciu mA 65 cc? > Vi UI ov
I Prad zasilania w ste- U
CCH nie wysokim na wyjdoiu | "A " . 0C=5,25 V5 U=5 ¥
U Napigcie wajsciowe
IH w stanie wysokim v 2
u Napiecie wejéciowe
1L w stanie niskim v 0,8
IOR Zwrotny prad wyjéciowy RrA 100 ch=4,75 \& UI=2 Vv UO:JO v
U Napiecie wyjsciowe :
oL w stanie niskim v 0,4 I0L=1OO'mA U C-4,75 Vs
0,7 IOL=300 mA UI“ 8 V
IIH Prgd wejSciowy w sta- PA 40 UI=2,4 v
nie wysokim Ucc=5,25 v
mA 1 UI=5,5 \'4
—IIL i{gdngggfgiowy w sta- mA 1,6 UCC=5,25 ' UI=O,4 v
-UI ggizxg napiecie wej- v 1,5 UCC=4,75OV; II=—12 mA;
B tamb=+25 C
tPHL Czas propagacji sygna-
lu przy zmianie stanu 25
logicznego z wysokiego ne
na niskl na wyjsciu
tPLH Czas propagacji sygna- ch=5 v; Ic=200 mA
iu przy zmianie stanu - . =
logicznego z niskiego ns 25 CL'15 ng RL 5052
na wysokli na wyjdeciu t =+25"C
anb
tTLH Czas zmlany stanu sy-
’ gnalu wyjéciowego przy ns 12
przejsciu z poziomu
niskiego na wysoki
tTHL Czas zmiany stanu sy-
gnalu wyjsclowego przy ns 12
prze jéciu z poziomu
wysokiego ma niski
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Parametry charakterystvczne dla uktadu UCY 75452N

Ozna-
czenia

Nazwa

Jedn.

Wartosé

min

max

' Warunki pomiaru
Uwagi

Napiecie zasilania

4,75

5425

Prad zasilania w sta-

‘nie niskim na wyjsciu

mA

71

UCC=5,25 Vf

Prad zasilania w sta-
nie wysokim na wyj-
4ciu

mA

14

UCC=5,25 vV, Uy=0V

,Napigcie we jSciowe

w stanie wysokim

Fapiecie wejéciowe

‘'w stanie niskim

Zwrotny prad wyjsciowy

UCC=A,75 L& UI=0,8 V;UO=30 v

Naviecie wyjéciowe'
w stanle niskim

I..=100 mA
0
L UCC::l;,75 V;

IOL=300 mA

UI=2 v

Pragd wejéciowy w sta~
nie wysokim

mA

UCC=5|25 v

Prgd wejéciowy w sta-
nie niskim

mA

Ugg=5125 V5 Up=0,4 ¥

Ujemne napiecie wej-
éciowe '

UCC=4,75 C; II=-12 mA

. (o]
tamb=+25 c

Czas propagacji sy-
gnadu przy gmianie
stanu logicznego z
wysoklego na niski
na wyjdciu

ns

35

PLH

Czas propagacji sy-
gnatu przy zmianie

stanu logieznego z

niskiego na wysoki

na wyjéeciu

ns

35

~ torm

Czas zmiany stanu sy-
gnalu wyjsciowego
przy prze jsciu z po~

ziomu niskiego na wy-

soki

ns

12

THL

Czas zmiany stanu sy-
gnalu wyjdciowego
Jpray przejsciu z po-
zlomu wysokiego na
niski

ns

12

Uge=5 Vi 1,=200 mA

C;=15 PF; th5052

42894
tamh»-Q'Q/ (,1

154




